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Реферат:
1. Дисертація присвячена вивченню впливу радикальної перебудови зонної структури кристалів n-Ge при дії
значних одновісних тисків на механізми тензоефектів та розсіяння носіїв заряду. На основі теорії
анізотропного розсіяння та експериментальних даних поздовжнього тензорезистивного ефекту кристалів n-
Ge знайдено константи деформаційного потенціалу, ефективну масу густини станів та компоненти тензора
ефективної маси для Delta1-мінімуму. З врахуванням хімічного зсуву обчислено енергію іонізації основного
стану мілких донорів Sb, P, As, зв'язаних із Delta1-долинами зони провідності германія. Показано, що
характер екранування домішкових іонів електронами зазнає змін у результаті інверсії типу (L1-Delta1)
абсолютного мінімуму в n-Ge. Встановлено, що для чотирьох та шестиеліпсоїдної Delta1-моделі суттєвим
стає міждолинне розсіяння. Показано, що велична п'єзоопору n-Ge при одновісному тиску P||[100], коли
реалізується L1- Delta1-модель зони провідності, залежить від відносного вкладу нееквівалентного
міждолинного розсіяння електронів між L1- та Delta1-мінімумами.



2. This dissertation deals with the study of influence of a radical restructuring of the band structure of crystals n-
Ge under significant uniaxial pressure on the mechanisms of tensoeffects and scattering of charge carriers.
Constants of deformation potential, effective mass for density of states and tensor components of effective mass
for Delta1-minimum were revealed on the basis of the theory of anisotropic scattering and experimental data of
longitudinal tensoresistive effect of n-Ge crystals. The energy of ionization for the ground state of petty donors Sb,
P, As for Delta1- model of the conduction band of single crystals n-Ge is calculated on the basis of variation
method of Ritz taking into account chemical shift. The influence of (L1-Delta1) absolute minimum type of inversion
on screening effect is investigated. The results of the investigation showed that screening radius for the same
concentration of screening carriers is different for different type minima. The intervalley scattering should be
taken into account in four-ellipsoidal and six-ellipsoidal Delta1-models of the n-Ge conduction band.
Tensoresistive effect for uniaxially deformed along the crystallographic direction [100] single crystals n-Ge under
different temperatures has been investigated. The results of theoretical calculations show that tensoresistive
effect for n-Ge under uniaxial pressures 1,6<P<2,7 GPa depends on the effectiveness of nonequivalent intervalley
scattering of electrons between L1- and Delta1-minima of the conduction band.
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